
松山湖材料实验室东莞光子芯片中试平台关于采购机电模

块的需求论证和市场调研报告 

1. 需求论证 

1.1 购买该仪器或服务的原因 

机电模块是开展微纳光刻与周期性纳米结构制备研究的关键仪器设备，其采

购具有必要性与重要科研价值。 

松山湖材料实验室东莞光子芯片中试平台承担微纳加工与光刻相关科研任务，

需要开展一维/二维周期性纳米图案的光刻制备与曝光研究。其关键技术指标包

括：最小特征尺寸小于 100nm，最小周期不超过 200nm，最大周期大于 1500nm，

图案不均匀性控制在±15%以内，最大衬底尺寸达到Φ100mm（4 英寸晶圆）等。

机电模块是完成上述微纳结构制备过程中的必备仪器设备，其精密的运动控制、

定位与工艺环境控制功能直接决定光刻图形的精度与均匀性。目前在高校、科研

院所及企事业单位中，尚未找到可稳定提供满足上述精度和质量要求的第三方科

研加工服务。考虑到上述科研需求及实际加工条件，需要采购一台机电模块设备。 

1.2 主要技术指标和质量要求 

对机电模块的具体技术要求如下： 

技术指标 要求 

最大衬底尺寸 ≥Φ100mm（4 英寸晶圆） 

最小特征尺寸 < 100 nm 

最小周期 ≤ 200 nm 

最大周期 ≥ 1500 nm 

图案不均匀性 ≤ ±15% 

曝光时间 ≤ 10 min（typ.） 

图案晶格 一维 / 二维 

 

2. 市场调研 

2.1 相关行业分析 

光刻机电设备属于微纳加工与半导体装备制造行业的关键配套环节。该领域技术壁垒较

高，涉及精密运动控制、高精度定位、气动与环境控制等多项技术，整机多采用定制化、小



批量生产方式，供应格局相对集中。随着微纳光子学、纳米功能器件及生物芯片等研究方向

的深入，科研级微纳光刻机电设备需求稳步增长。 

2.2 产业发展状况 

近年来，国内在微纳加工与光刻领域加速发展，科研院所与高校对高精度、可定制

化的纳米光刻装备需求持续扩大；本土设备厂商逐步在科研级细分市场形成供给能力，

提供从整机到机电模块、运动控制系统的多层次产品。受制于精密加工与控制系统集成

能力，高端机电平台仍以定制化为主，交货周期一般较长，价格区间较大。 

2.3 主要供应商 

经市场调研，满足技术指标要求的主要供应商有三家：武汉壹公里科技有限公司、上海

乾修信息科技发展有限公司、合肥微晶智测科技有限公司。三家供应商所供机电模块在性能

参数上均能满足我方要求，报价与商务条件对比如下表（详细参数见附件报价单）。 

供应商 产品性能参数 技术水平 价格 

武汉壹公里

科技有限公

司 

1.最大衬底尺寸  [mm]：

≥Φ100（4 英寸晶圆） 

2.最小特征尺寸  [nm]：< 

100 

3.最小周期 [nm]：≤ 200 

4.最大周期 [nm]：≥ 1500 

5.图案不均匀性：≤ ±15% 

6.曝光时间  [min]： ≤ 10 

(typ.) 

7.图案晶格：一维 / 二维 

8.重量 [kg]：<1500 

9.占地面积（长*宽*高）

2500mm*1500mm*1800mm 

 

本机电模块具备国内先进

的微纳结构制备能力，最

大可支持 Φ100mm（4 英

寸晶圆）衬底加工，可实

现一维、二维微纳晶格图

案制备。样品加工一致性

与制备效率优异。整套系

统集成度高、运行稳定，

能够全面满足微纳光子、

超表面、半导体微结构等

前沿科研实验需求，技术

指标在同类型国产机电模

块中处于领先水平。 

¥600,000.00

（含税） 

上海乾修信

息科技发展

有限公司 

1.最大衬底尺寸  [mm]：

≥Φ100（4 英寸晶圆） 

2.最小特征尺寸  [nm]：< 

100 

3.最小周期 [nm]：≤ 200 

4.最大周期 [nm]：≥ 1500 

5.图案不均匀性：≤ ±20% 

6.曝光时间  [min]： ≤ 10 

(typ.) 

7.图案晶格：一维 / 二维 

可实现基础一维，二维晶格

制备。图案不均匀性≤±20%。

设备整体性能可支撑常规

微纳结构验证实验，能够满

足大部分基础科研试样制

备需求。 

¥650,000.00 

（含税） 



供应商 产品性能参数 技术水平 价格 

合肥微晶智

测科技有限

公司 

1.最大衬底尺寸  [mm]：

≥Φ100（4 英寸晶圆） 

2.最小特征尺寸  [nm]：< 

150 

3.最小周期 [nm]： 200 

4.最大周期 [nm]：1500 

5.图案不均匀性：≤ ±15% 

6.曝光时间  [min]： ≤ 15 

(typ.) 

7.图案晶格：一维 / 二维 

本机电模块具备微纳结构

制备能力，最大可支持≥

（4 英寸晶圆）衬底试样

加工，但二维晶格加工工

艺调试难度较高，需要较

长的工艺摸索周期。整机

可满足基础微纳结构试样

制备，在加工稳定性、工

艺便捷性方面存在短板，

不适合大批量、高精度连

续化微纳加工实验。 

¥620,000.00

（含税） 

2.4 满足需求的供应商及其设备/服务 

三家供应商所供机电模块中，武汉壹公里科技有限公司提供的机电模块各项技术指标完

全满足需求，上海乾修信息科技发展有限公司，合肥微晶智测科技有限公司所提供参数基本

满足，但是指标略低于武汉壹公里科技有限公司，武汉壹公里科技有限公司在三家供应商中

报价最低，并提供交货后 1 年免费质保及完善的技术支持与售后服务，综合性价比优势明

显。 

3. 机电模块采购方案 

3.1 拟选购的设备信息 

制造/生产/品牌商：深圳紫荆光刻 

地址：无要求 

产品型号：机电模块  

技术指标：最大衬底尺寸≥Φ100mm（4 英寸晶圆）；最小特征尺寸<100nm；

图案最小周期小于 200nm，最大周期大于 1500nm；图案不均匀性≤±15%；曝光

时间≤10min；支持一维/二维图案晶格；占地面积 2500mm×1500mm×1800mm；重

量<1500kg； 

3.2 拟采用的供货方案 

代理商：武汉壹公里科技有限公司 

地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路 20 号武汉普天科技园 1 幢

1层特区 206室 



 

价格：¥600,000.00（含 13%增值税） 

特定的采购要求：交货期为合同签订后 4~6个月；付款方式为合同签订后支

付 30%、发货后支付 60%、验收合格后支付 5%、质保期结束后支付 5%；交货后免

费质保 1年。 

（本项目拟采购产品为调研中已满足技术要求的供应商产品，即武汉壹公里

科技有限公司机电模块 ，故无需特别说明。） 

4. 结语 

经广泛调研，满足实验所需技术指标要求的机电模块设备，目前有武汉壹公

里科技有限公司提供的机电模块 能满足我方要求，且优势明显（性能指标全部

达标、三家比价中报价最低、质保与售后完善）。特此，拟申请采购武汉壹公里

科技有限公司机电模块 设备，预算为¥600,000.00 元（含 13%增值税）。 

 

采购需求部门论证签字（3人以上，含部门负责人）： 

 

附件：调研供应商产品报价单 

2026年 10月 16日 

huangcheng
放置图像




